A358 S

Elektrische Eigenschaften

Héchstzuldssige Werte

Electrical properties

Maximum rated values

Periodische Vorwarts- repetitive peak forward off-state t,j = —40°C...tymax Voam 600,800 V
Spitzensperrspannung voltage 1000, 1100 \
1200, 1300* v
Vorwarts-StoR3spitzenspannung non repetitive peak 1y = —40°C ... max Vosm = VDRM
forward off-state voltage
Periodische Rickwarts- repetitive peak = 40°C . -ty max VRrm 15 v
Spitzensperrspannung reverse voltage
Periodische Rickwarts- repetitive peak ty = —40°C ...ty max tp = 1S VrrMC) 50 v
Spitzensperrspannung reverse voltage
nach der Kommutierung after commutation
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current ltRMsM 800 A
Dauergrenzstrom average on-state current to =85°C lravm 358 A
tc =59°C 510 A
Stofstrom-Grenzwert surge current t,=25°C,1, = 10 ms lrsm 56 kA
ty = tymax: tp = 10 ms 5 KA
Grenzlastintegral [izdt-value t,;=25°C,t, = 10 ms [izdt 157 kA2s
ty; = tyj max, tp = 10 ms 125 kAZs
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current | vo < 67% voru, fo = 50 Hz (di/dt),, 500 Alps
w=10V, igu=1,2 A, dig/dt = 1,2 Alus
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage | t, = t max, Vo = 67% Vorm (dvidt),
5. Kennbuchstabe/5th letter C 500 Vius
5. Kennbuchstabe/5th letter F 1000 Vius
Charakteristische Werte Characteristic values
Durchlaspannung on-state voltage ty = tyjmax, it = 1500 A VT max. 2,75 V
Schleusenspannung threshold voltage tyi = b max Viroy 1,3 v
Ersatzwiderstand slope resistance ty = tyj max rT 0,9 mQ
Ziindstrom gate trigger current ty = 25°C,vp = 12V lat max. 300 mA
Zindspannung gate trigger voltage tyj =25°C,vp =12V \/ max. 27 V
Nicht ziindender Steuerstrom gate non-trigger current ty = tymax Vo = 12V lep max. 10 mA
Nicht ziindende Steuerspannung gate non-trigger voltage ty = Y max, Yo = 05 Voam Vep max. 0,25 V
Haltestrom holding current ty=25°C,vp =12 Ry =10 Q m max. 300 mA
Einraststrom latching current t,=25C,vp =12 V,Agk= 10 © I max. 12 A
iam=1,2 A, dig/dt = 1,2 Ajus, tg = 20 ps
Vorwirts- u. Rilckwaérts-Sperrstrom | forward off-state and reverse Currents | t,; = t max Vo = Voam, YR = Vrm ip max. 50 mA
ir max. 250 mA
Ziindverzug gate controlled delay time ty = 25°C,igm = 1,2 A, dig/dt = 1,2 Alus t5q max. 14 us
Freiwerdezeit circuit commutated tum-off time siehe Techn. Erl./see Techn. Inf. ty A max. 8 us')?)
B: max. 10 us’)
c: max. 12 us?)
D: max. 15 us?)
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, junction to case
fir beidseitige Kiihlung for two-sided cooling ©=180°el, sin Rinic max. 0,053 °C/W
DC max. 0,05 °C/wW
fiir anodenseitige Kiihlung for anode-sided cooling 0=180°el, sin Rihuca) max. 0,088 °C/W
DC max. 0,085°C/W
fir kathodenseitige Kihlung for cathode-sided cooling 6=180°el, sin RthJC(K) max. 0,123°C/W
DC max. 0,120°C/W
Ubergangswarmewiderstand thermal resistance, case to heatsink | beidseitigliwo-sided Rinck max. 0,01 °C/W
einseitiglone-sided max. 0,02 °C/W
Héchstzul. Sperrschichttemperatur | max. junction temperature tyj max 125°C
Betriebstemperatur Operating temperature toop —40...+ 125°C
Lagertemperatur storage temperature tstg —40...+ 140°C
Mechanische Eigenschaften IMechanical properties
Si-Elemente mit Druckkontakt Si- pellets with pressure contact
AnpreRkraft clamping force F 45..9kN
Gewicht weight G typ. 100 g
Kriechstrecke Creepage distance 17 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 C
Schwingfestigkeit Vibration resistance f =50 Hz 50 m/s?
MaRbild outline DIN 41814-152A4 Seitelpage 154

* Fir groRere Stiickzahlen bitte Liefertermin erfragen/Delivery for larger quantities on request

1) mit antiparalleler Diode/with inverse paralleled diode
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2) Vorw < 1000 V
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Steuergenerator/pulse generator:
ia =24 A, dig/dt =2,4 Alus

R [Q] =002 vpu [V]
C=033puF

Vom = 0,67 Vorm
vam=<15V
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(zu Bild/to Fig. 13)
Steuergenerator/pulse generator:
ig=24 A, dig/dt =2,4 Alus

RC-Glied/RC-network:

R [Q] =002 vpu (V]
C =022 uF
vam=15V
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Transienter innerer Warmewiderstand Zgn.c = f(t), DC
Transient thermal impedance Zc = f(t), DC

1 Beidseitige Kihlungltwo-sided cooling

2 Anodenseitige Kihlungianode side cooling

3 Kathodenseitige Kihlunglcathode side cooling

LED

BildIFig.
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ZiindverzuglGate controlled delay time tyq = f(iam), 1y = 25°C, dig/dt = igm/1 us
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Steuercharakteristik mit ZiindbereichenlGate Characteristic with triggering areas
Vg = f(ie), Vp = 12V

Parameter: a b ¢
Steuerimpulsdauer/Trigger pulse duration tg [ms] 10 1 05
Hochstzuldssige  Spitzensteuerverlustieistung/

Max. rated peak gate power dissipation Pam Wi 20 40 60

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Ziyc fiir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Znyc for DC

Kithlung

cooling [Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
beidseitig | Rynn [°C/W]]0,0105  [0,00283 |0,0167 [0,0188 |0,00116

twosided |7 [s] 0,00113 [0,0255 |0,0511 (0,429 |29

anodenseitig] Rynn [CC/W](0,0094  |0,00974 |0,0182 (0,0161 |0,0316

anode-sided |, [s] 0,00098410,017 0,15 0,6 5,0
kethodenseiig Runn (°C/W] |0,00928 (0,0145 [0,00868 |0,0401 0,0475

cathodesiced] ., [s] 0,000939(0,0285 |0,156 (1,12 9,1

Analytische Funktion/anatytical function:

Nmax

Zpsc = Y, R (1- EXP ()

n=1
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